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TSE2002GB2A1NCG

メーカー: IDT (Integrated Device Technology)

説明: IC TEMP SENS EEPROM DFN-8

ダウンロードセンター: TSE2002GB2A1NCG.pdf

RFQ

TSE2004GB2B0NCG8

メーカー: IDT (Integrated Device Technology)

説明: TEMPERATURE SENSOR FOR DDR4

ダウンロードセンター: TSE2004GB2B0NCG8.pdf

RFQ

TSE2002B3CNRG8

メーカー: IDT (Integrated Device Technology)

説明: IC TEMP SENS EEPROM DFN-8

ダウンロードセンター: TSE2002B3CNRG8.pdf

RFQ

TSE3941-150G

メーカー: MG Chemicals

説明: ADHESIVE SEAL SIL WH FAST CURE

ダウンロードセンター: TSE3941-150G.pdf

RFQ
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メーカー: IDT (Integrated Device Technology)

説明: IC TEMP SENS EEPROM TDFN-8

ダウンロードセンター: TSE2002B3CNCG8.pdf

RFQ
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メーカー: IDT (Integrated Device Technology)

説明: IC TEMP SENS EEPROM DFN-8

ダウンロードセンター: TSE2002B3CNRG.pdf
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メーカー: IDT (Integrated Device Technology)

説明: IC TEMP SENS EEPROM TDFN-8

ダウンロードセンター: TSE2002B3CNCG.pdf

RFQ

TSE2002GB2A1NRG

メーカー: IDT (Integrated Device Technology)

説明: IC TEMP SENS EEPROM DFN-8

ダウンロードセンター: TSE2002GB2A1NRG.pdf

RFQ

TSE397C-100G

メーカー: MG Chemicals

説明: ADHESIVE SEAL SIL NON-CORROSIVE

ダウンロードセンター: TSE397C-100G.pdf

RFQ

TSE3941-333ML

メーカー: MG Chemicals

説明: ADHESIVE SEAL SIL WH FAST CURE

ダウンロードセンター: TSE3941-333ML.pdf

RFQ

TSE-22-01 [V003]

メーカー: Agastat Relays / TE Connectivity

説明: JUNCTION ASSY

RFQ
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TSE2002GB2A1NCG8PDFデータシート TSE2002GB2A1NCG8ダウンロードデータシート TSE2002GB2A1NCG8データシート

TSE2002GB2A1NCG8ストック TSE2002GB2A1NCG8を購入する IDT (Integrated Device Technology)TSE2002GB2A1NCG8を購入する

IDT (Integrated Device Technology) TSE2002GB2A1NCG8 IDT (Integrated Device Technology)サプライヤー IDT (Integrated Device Technology)ディストリビューター

IDT (Integrated Device Technology) TSE2002GB2A1NCG8 IDT TSE2002GB2A1NCG8 IDT (Integrated Device Technology) TSE2002GB2A1NCG8

IDT, Integrated Device Technology Inc TSE2002GB2A1NCG8 Integrated Device Technology (IDT) TSE2002GB2A1NCG8

画像は参考用です。 
製品の詳細については、仕様を参照してください。

製品詳細

モデル TSE2002GB2A1NCG8 メーカー IDT (Integrated Device
Technology)

説明 IC TEMP SENS EEPROM DFN-8 フリーステータス/ RoHS状態 鉛フリー/ RoHS準拠

データシート 1.TSE2002GB2A1NCG8.pdf2.TSE2002GB2A1NCG8.pdf

電源電圧 - 2.3 V ~ 3.6 V トポロジー ADC, Register Bank

サプライヤデバイスパッケージ 8-VFQFPN (2x3) シリーズ -

センサータイプ Internal 温度感知 -20°C ~ 125°C

パッケージング Cut Tape (CT) パッケージ/ケース 8-WFDFN Exposed Pad

出力タイプ I²C/SMBus 出力ファン No

出力アラーム No 他の名前 800-3663-1

運転温度 -20°C ~ 125°C 装着タイプ Surface Mount

水分感受性レベル（MSL） 1 (Unlimited) メーカーの標準リードタイム 12 Weeks

鉛フリーステータス/ RoHSステータス Lead free / RoHS Compliant 関数 Temp Monitoring System (Sensor)

詳細な説明 Temp Monitoring System (Sensor) -20°C ~ 125°C Internal Sensor I²C/SMBus Output 8-VFQFPN
(2x3)

正確さ ±2°C

関連製品

関連タグ

モデル: TSE2002GB2A1NCG8 メーカー/ブランド: IDT (Integrated Device Technology)

製品説明: IC TEMP SENS EEPROM DFN-8 配達場所: Hong Kong

RoHのステータス: 鉛フリー/ RoHS準拠 輸送モード: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

データベース:

TSE2002GB2A1NCG8

1.TSE2002GB2A1NCG8.pdf

2.TSE2002GB2A1NCG8.pdf

お問い合わせを送信 >

https://www.micro-semiconductor.jp/products/IDT(Integrated-Device-Technology)/TSE2002GB2A1NCG8
https://www.micro-semiconductor.jp/
https://www.micro-semiconductor.jp/products/IDT(Integrated-Device-Technology)/TSE2002GB2A1NCG8
https://www.micro-semiconductor.jp/manufacturers/IDT(Integrated-Device-Technology)
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/0f-TSE2002GB2A1NCG8.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/5d-TSE2002GB2A1NCG8.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/2389827
https://www.micro-semiconductor.jp/products/IDT(Integrated-Device-Technology)/TSE2002GB2A1NCG8
https://www.micro-semiconductor.jp/manufacturers/IDT(Integrated-Device-Technology)
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/0f-TSE2002GB2A1NCG8.pdf
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https://www.micro-semiconductor.jp/products/IDT(Integrated-Device-Technology)/TSE2002GB2A1NCG
https://www.micro-semiconductor.jp/products/IDT(Integrated-Device-Technology)/TSE2002GB2A1NCG
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/0f-TSE2002GB2A1NCG8.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/4676499
https://www.micro-semiconductor.jp/products/IDT(Integrated-Device-Technology)/TSE2004GB2B0NCG8
https://www.micro-semiconductor.jp/products/IDT(Integrated-Device-Technology)/TSE2004GB2B0NCG8
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/62-TSE2004GB2B0NCG8.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/2062469
https://www.micro-semiconductor.jp/products/IDT(Integrated-Device-Technology)/TSE2002B3CNRG8
https://www.micro-semiconductor.jp/products/IDT(Integrated-Device-Technology)/TSE2002B3CNRG8
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/49-TSE2002B3CNRG.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/6964860
https://www.micro-semiconductor.jp/products/MG-Chemicals/TSE3941-150G
https://www.micro-semiconductor.jp/products/MG-Chemicals/TSE3941-150G
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/d8-TSE3941-150G.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/1910852
https://www.micro-semiconductor.jp/products/IDT(Integrated-Device-Technology)/TSE2002B3CNCG8
https://www.micro-semiconductor.jp/products/IDT(Integrated-Device-Technology)/TSE2002B3CNCG8
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/49-TSE2002B3CNRG.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/2944931
https://www.micro-semiconductor.jp/products/IDT(Integrated-Device-Technology)/TSE2002B3CNRG
https://www.micro-semiconductor.jp/products/IDT(Integrated-Device-Technology)/TSE2002B3CNRG
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https://www.micro-semiconductor.jp/products/IDT(Integrated-Device-Technology)/TSE2002GB2A1NRG
https://www.micro-semiconductor.jp/products/IDT(Integrated-Device-Technology)/TSE2002GB2A1NRG
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/0f-TSE2002GB2A1NCG8.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/6487194
https://www.micro-semiconductor.jp/products/MG-Chemicals/TSE397C-100G
https://www.micro-semiconductor.jp/products/MG-Chemicals/TSE397C-100G
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/97-TSE397C-100G.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/3462519
https://www.micro-semiconductor.jp/products/MG-Chemicals/TSE3941-333ML
https://www.micro-semiconductor.jp/products/MG-Chemicals/TSE3941-333ML
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/d8-TSE3941-150G.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/4342121
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Agastat-Relays-TE-Connectivity/TSE-22-01-V003
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Agastat-Relays-TE-Connectivity/TSE-22-01-V003
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/2084521
https://www.micro-semiconductor.jp/
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